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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2005-05-01 angenommene EN 61215 gilt als DIN-Norm ab 2006-02-01.
Daneben darf DIN EN 61215:1996-10 noch bis 2008-05-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61215:2001-12.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 373 ,Photovoltaische Solarenergie-Systeme*
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 82 ,Solar photovoltaic energy systems* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publi-
kation

bestatigt,

zuriickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61215:1996-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Unterabschnitt 10.15 (Verwindungsprifung) wurde gestrichen.

Diese Priifung wurde urspriinglich entwickelt, um die Ubereinstimmung mit einem JPL-Montagesystem
sicherzustellen. Die Priflaboratorien haben berichtet, dass dabei kein Modul ausgefallen ist.

b) Es wurde ein neuer Unterabschnitt 10.15 eingefihrt (Isolationsprifung unter Bendssung).

Diese Prufung wird mit den Anfangs- und Abschlussprifungen und innerhalb von 2 h bis 4 h in einer
Klimakammer durchgeflhrt.

Dies war eine sehr wesentliche Ergdnzung zu IEC 61646. Damit werden Nadellécher und kleine
Delaminierungen festgestellt, die bei der Sichtpriifung nicht zu erkennen sind.

¢) Erganzt wurde ein neuer Unterabschnitt 10.18. (Temperaturpriifung der Bypass-Diode)

Ausfélle der Bypass-Dioden bei der praktischen Anwendung stehen haufig mit Uberhitzung im
Zusammenhang. Bei dieser Prufung wird bestimmt, wie hei3 die Diode unter den unginstigsten Bedin-
gungen mdoglicherweise werden kann und vergleicht diese Temperatur mit der Temperaturbemessung
der Diode.

d) In Abschnitt 8 (Priifbericht) wurden die Anforderungen nach ISO/IEC 17025 ergénzt.
e) Unterabschnitt 10.2 tragt jetzt die Uberschrift ,Bestimmung der maximalen Leistung®.

Dies gestattet dem Laboratorium, eine Reihe von Bedingungen auszuwahlen, die fir die Vor- und Nach-
messungen von den STC abweichen. Dies wurde getan, um die Wiederholprazision zu erhéhen und die
Interpretationsmdglichkeiten, besonders bei den Messungen im Freien, zu verringern.

f)  Unterabschnitt 10.3 (Isolationspriifung) wurde gedndert, so dass jetzt die Kriterien fir An-
nahme/Rlckweisung von der Modulflache abhangig sind.

g) In10.4istjetzt ein Freilandverfahren aufgenommen und es wird auf IEC 60904-10 verwiesen.

h) In 10.5 wurde die Messung der NOCT verandert; jetzt ist eine Neigung von 45° und keine Breitenkippung
anzuwenden.

i) Unterabschnitt 10.6 tragt jetzt die Uberschrift ,Leistung bei STC und NOCT*, weil 10.2 nicht langer auf
STC eingeschrénkt ist.
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Unterabschnitt 10.2 tragt jetzt die Uberschrift ,UV-Vorbehandlungspriifung®.

Es werden die urspriinglichen Beanspruchungen angewendet und nicht diejenigen, die in IEC 61345
festgelegt sind.

Unterabschnitt 10.11 (Temperaturwechselprifung) und 10.12 (Feuchte-Frost-Priifung) wurden gedndert,
um die Anforderung herauszunehmen, Erdschliisse wéhrend der Prifung zu Uberwachen. Dies ist von
einigen Priflaboratorien vorgeschlagen worden. Sie berichteten, dass dies eine komplizierte Anforde-
rung war und sie niemals einen Ausfall beobachtet haben. Jeder Kurzschluss gegen Erde wiirde bei der
nachfolgenden Isolationspriifung im Trockenzustand und bei Benassung festgestellt werden.

Unterabschnitt 10.11 (Temperaturwechselprifung) wurde geédndert, um eine Anforderung fir den im Mo-
dul flieBenden Strom fiir Spitzenleistung zu erganzen, wobei das Modul eine Temperatur oberhalb der
Raumtemperatur hat. Dieses Verfahren wurde angepasst, um einen tatsdchlichen Ausfall im praktischen
Einsatz nachzubilden, die mit der Temperaturwechselbeanspruchung ohne Stromfluss nicht genau zu
bestimmen sind, aber Ausfalle bei flieBendem Strom verursachten. Dies ist eine realistische Prifung,
weil das Modul wahrend der meisten warmen Sonnentage Stréme flihren wird.

Unterabschnitt 10.12 (Feuchte-Frost-Prifung) wurde geandert, um das Zwei-Kammer-Verfahren
herauszunehmen. Das Zwei-Kammer-Verfahren wurde von keinem der groBen Priflaboratorien ange-
wendet und es wurde argumentiert, dass bei deren Anwendung die Prifscharfe betrachtlich anders
ware.

Unterabschnitt 10.16 (Mechanische Beanspruchungsprifung) wurde gedndert, um einen dritten Zyklus
hinzuzufliigen und die freigestellte Priifung flr eine hdhere Schneelast zu erklaren. Der zusétzliche Zyk-
lus wurde aufgrund von Berichten von Modulausfallen im dritten Zyklus hinzugefugt, der entsprechend
der mechanischen Beanspruchungsprifung nach ASTM gefordert ist.

Friihere Ausgaben
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